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      Аннотация

    
        
          Данная  работа  посвящена исследованию ферромагнетизма образцов Si:P, легированных мелкой примесью фосфора и компенсированных радиационными дефектами. В ходе данной работы были получены образцы кремния, облучённые протонами, измерены их магнитные свойства благодаря СКВИД магнетометру. Полученные температурные зависимости намагниченности были проанализированы По итогам работы были определены источники намагничивания с различными температурами Кюри, а так же выявлено, на каких исследуемых температурных диапазонах они наблюдаются.
        

        
          This work is devoted to the study of the ferromagnetism of Si:P samples doped with a fine impurity of phosphorus and compensated by radiation defects.   In the course of this work, samples of silicon irradiated with protons were obtained, and their magnetic properties were measured using a SQUID magnetometer. The resulting temperature dependences of the magnetization were analyzed. Based on the results of the work, sources of magnetization with different Curie temperatures were identified, and it was also revealed at what temperature ranges under study they are observed.
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